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WYDZIAL PPT

KARTA PRZEDMIOTU
Nazwa w jezyku polskim: Przyrzady i uktady potprzewodnikowe
Nazwa w jzyku angielskim: Semiconductor devices and circuits
Kierunek studiéw: Fizyka techniczna
Specjalnaé¢: Fotonika

Stopien studiow i forma: |; stacjonarne
Rodzaj przedmiotu: wybieralny
Kod przedmiotu FTP002063L

Grupa kursow NIE

Wykiad Cwiczenia | Laboratorium Projekt Seminariuny

Liczba godzin zaj¢ 30
zorganizowanych w Uczeln
(ZzV)

Liczba godzin catkowitego 90
naktadu pracy studenta
(CNPS)

Forma zaliczenia zaliczenie na
ocere

Dla grupy kurséwzaznaczy
kurs kaicowy (X)

Liczba punktéw ECTS

w|lw

w tym liczba punktéw
odpowiadajca zagciom
o charakterze praktycznym (f

N—

w tym liczba punktéw ECTS 15
odpowiadajca zagciom
wymagagcym bezpéredniego
kontaktu (BK)

*niepotrzebne skigi¢

WYMAGANIA WST EPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJ ETNOSCI | INNYCH
KOMPETENCJI

1. Zaliczony kurs FTP 002061W
2. Elementarna wiedza z zakresu rachunkniozkowego i catkowego.

\

CELE PRZEDMIOTU
C1Poznanie podstaw fizycznych dziatania pragev potprzewodnikowych i uktadoéw ich
pracy.
C2 Nabycie umiejtnosci przeprowadzenia podstawowych pomiarow fotoel@lzinych
przyrzadéw poétprzewodnikowych
C3Nabycie umiejtnosci napisania raportu z przeprowadzonego eksperyment
C4 Nabycie umiejtnosci pracy w zespole




PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTALCENIA
Z zakresu wiedzy:
PEK_WO01 zna podstawy fizyczne dziatania wybranyayizaddw potprzewodnikowych
PEK _WO02zna podstawowe uktady pracy wybranych pegdgw potprzewodnikowych

Z zakresu umienosci:

PEK_UO1 potrafi wyjéni¢ podstawy fizyczne dziatania wybranych prztaw
potprzewodnikowych i uktady ich pracy

PEK_UO2 potrafi zestawiprosty uktad do pomiaru podstawowych charaktekystybranych
przyrzadéw potprzewodnikowych

PEK_UO3 potrafi napisaraport z wykonanych pomiaréw

PEK _UO04 potrafi korzystaz literatury naukowej, w tym docieralo materiatowzrédtowych
oraz dokonywéich przegidu

Z zakresu kompetenciji spotecznych:
PEK _KO1lpotrafi poszukin@arozwigzania i realizowapostawione zadania w zespole.
PEK K02 rozumie potrzelsamoksztatcenia

Forma zaje¢ - laboratorium Liczba godzin
Lal Wprowadzenie do laboratorium. 3
La2 Pomiary charakterystyk I-U niéwietlonej i gwietlonej fotodiody, 3
ogniwa stonecznego oraz fotorezystora.
La3 Pomiar charakterystyk statycznych dla tranzysigpalarnego. 3
La4 Pomiar charakterystyk statycznych tranzystoraywefm JFET . 3
La5 Pomiar charakterystyk |-U diody prostowniczej iodli Zenera 3

metod, punkt po punkcie oraz metpdscyloskopow.

La6 Pomiar charakterystyk elektrycznych tyrystora. 3

La7 Pomiar charakterystyk I-U oraz charakterystyki $phkej diod LED 3
na zakres widzialny.

La8 Pomiar charakterystyk stateplowych oraz pasma przenoszenia 3
wzmacniacza operacyjnegé\ 741

La9 Badanie cyfrowych uktadow elektronicznych TTL 3

Lal0 | Odrobka zaj¢ 3
Suma godzin 30

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

N1 Wyktad tradycyjny z prezentacjami multimedialnymupetniony demonstracjami
zjawisk fizycznych.

N2 E-materiaty do wyktadu umieszczone w Internecie.

N3 Konsultacje i kontakt pocgelektroniczg.

N4 Praca wiasna — przygotowanie do laboratorium tedtu zaliczeniowego
N5Instrukcje — wsfp teoretyczny déwiczen laboratoryjnych

N6 Instrukcje robocze déwiczen laboratoryjnych

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Oceny(F — formupca | Numer efektu Sposéb oceny aginiecia efektu ksztatcenia
(w trakcie semestru), Pksztaicenia
— podsumowujca (na




koniec semestru)

F1 PEK UO01,PEK _UO02,| Odpowied ustna i raport Zwiczenia
PEK_UO03, PEK_U04 | laborator.
PEK KO1, PEK_KO02,

F2 PEK_WO01,PEK_WO02, Testy i aktywné¢ na wyktadzie
PEK K02
F3 PEK WO01,PEK W02 Test zaliczeniowy

P1 =érednia ze wszystkich ocen F1

P2=F3 z uwzgidnieniem F 2

Test zaliczeniowy + F1

LITERATURA PODSTAWOWA | UZUPELNIAJ ACA

LITERATURA PODSTAWOWA:

[1] Materiaty do wyktadu, dogpne poprzez internetrww.if.pwr.wroc.pl\~popko

[2] E.Ptaczek-Popko, ,Fizyka odnawialnyziodet energii” Skrypt DBC

[3] W.Marciniak “Przyrady potprzewodnikowe i uktady scalone” WNT Warszal@87
[4] S.Kuta ,Elementy i uktady elektroniczne” WydGH, wyd. | 2000

[5] J. I. Pankove, Zjawiska optyczne w pétprzewdadich, WNT 1984,

[6] B. Zietek, Optoelektronika, Wyd. UMK, 2004

LITERATURA UZUPEENIAJ ACA:

[1] S.M.Sze , Physics of Semiconductor Devices” Uey and Sons, NY 198]

dostpnawersjaelektroniczna, e-kski, BG P.Wr.
[2] M.Rusek, J.Pasieriski “Elementy i uktady elektroniczne w pytaniacbdpowiedziach”

WNT Warszawa 1990

OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMI E, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

Ewa Popko ewa.popko@pwr.wroc.pl




MACIERZ POWIAZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA DLA PRZEDMIOTU

Przyrzady i uktady pétprzewodnikowe
Z EFEKTAMI KSZTALCENIA NA KIERUNKU Fizyka Technicza

| SPECJALNGCI Fotonika

Przedmiotowy | Odniesienie przedmiotowego efektu dg Cele przedmiotu Tresci Numer
efekt efektéw ksztatcenia zdefiniowanych dlg programowe narzedzia
ksztatcenia | kierunku studiéw i specjalnaici (o ile dydaktycznego
dotyczy)**
PEK_WO01 K1FTE_W21 S2FOT, Ci Wyl-Wyl5 1-4
(wiedza) K1FTE_W22_ S2FOT,
K1FTE W15 S2FOT
PEK_WO02 K1FTE_W21 S2FOT, Ci Wyl-Wyl5 1-4
K1FTE_W22_ S2FOT,
K1FTE W15 S2FOT
PEK_UO1 K1FTE_WZ21 S2FOT, Ci Wyl-Wy15 1-4
(umiejetnosci) K1FTE_W22_S2FOT,
K1FTE_W15 S2FOT
PEK_U02 K1FTE_U13_S2FOT C2 L1-L9 3-6
PEK_UO3 K1FTE_UO3K1FTE_U09 C3 L1-19 3-6
PEK_U04 K1FTE_U10 C1,C3 L1-L9, Wyl 1-6
Wy15
PEK_KO1 K1FTE_KO3 C4 L1-L9 3-6
(kompetencje)
PEK_K02 K1FTE_KO1 Cil L1-L9, Wyl- 1-6

Wy15




